[Weitere Angaben: https://owl.museum-digital.de/object/4255 vom 25.04.2024]

Objekt: Silizium-Einkristall, 200 mm
Durchmesser, 8”

Museum: Heinz Nixdorf MuseumsForum
Furstenallee 7
33102 Paderborn
05251-306600
AWegener@hnf.de

Sammlung: Mikroelektronik

Inventarnummer: E-1999-0002

Beschreibung

Einkristalline Siliziumstédbe werden unter Vakuum in Reinrdumen industriell hergestellt.
Sie werden in millimeterdicke Scheiben geschnitten und dienen so als Basis fiir
mikroelektronische Schaltelemente. Diese kreisrunden oder quadratischen Scheiben heiflen
Wafer. Auch das Element Germanium wird dafiir eingesetzt,

doch sind diese Wafer viel zerbrechlicher als Silizium-Wafer.

Ihr Durchmesser lag in den 1970er-Jahren bei ca. 50 mm. Heute kénnen bis zu 450 mm
erreicht werden, allerdings betrdgt die durchschnittliche Grofie 200 mm.

Grunddaten
Material/Technik: Silizium
Maf3e: HxD: 100 x 20 cm; Gewicht: 94 kg
Ereignisse
Hergestellt wann
wer Wacker Siltronic AG
WO Burghausen (Bayern)
Schlagworte

o Einkristall
o Kristall
« Silicium
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